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1 概述 

GM8284DR 型 28 位 LVDS 图像接收器主要用于视频/图像传输中的接收部分，实现的

功能是将高速串行 LVDS 信号解码为并行 TTL 数据，完成数据的解码功能。该器件可将 4
对串行 LVDS 差分信号在时钟信号作用下，解码为 28 位并行数据输出。 

本器件片内集成锁相环模块，锁相环输入频率范围 20MHz～85MHz。本器件与

DS90CR286，DS90CR288、DS90CR282、DS90CR284、DS90CR286A、SN65LVDS94 和

DS90CR288A 兼容，与 DS90CF384，DS90CF386，SN65LVDS94，SN75LVDS82 功能兼容，

并可与 GM8283C，DS90CR285，DS90CR287，DS90CF383，DS90C383，DS90C385，
SN65LVDS93，SN75LVDS81，SN75LVDS83 配对使用。  

2 特征 

a） 工作温度范围：-40℃～85℃； 
b） 电源电压：3.0V~3.6V； 
c） 锁相环内部全集成，无需外部元件； 
d） 通道解压比：4：28； 
e） 输入信号：满足 EIA/TIA-644 标准的 4 路 LVDS 数据流和 1 路 LVDS 时钟信号； 

f） 输出信号：28 bits LVTTL/LVCMOS 数据和 1 路 LVTTL/LVCMOS 时钟信号； 

g） 输入时钟频率：20MHz～85MHz； 

h） 总数据率：2380Mbps； 

i） 封装形式：TSSOP56； 

j） 器件等级：工业级； 

k） ESD 能力：4000V（HBM）； 

l） 适合 VGA，SVGA，SXGA（dual pixel），UXGA（dual pixel）等格式的数据传输。 

3 封装及引脚功能说明 

1）引出端排列：如图 1所示： 

 

图 1 GM8284DR 引脚排布图 
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2）引脚功能说明如表 1所示。 
表 1 芯片引脚功能说明 

引出端号 符号 功能说明 引出端号 符号 功能说明 

1 RXOUT22 数据输出端 29 RXOUT1 数据输出端 

2 RXOUT23 数据输出端 30 RXOUT2 数据输出端 

3 RXOUT24 数据输出端 31 VCC 数字电源端 

4 GND 数字地端 32 RXOUT3 数据输出端 

5 RXOUT25 数据输出端 33 RXOUT4 数据输出端 

6 RXOUT26 数据输出端 34 RXOUT5 数据输出端 

7 RXOUT27 数据输出端 35 RXOUT6 数据输出端 

8 LVDSGND LVDS 地端 36 GND 数字地端 

9 RXIN0- 数据输入端 37 RXOUT7 数据输出端 

10 RXIN0+ 数据输入端 38 RXOUT8 数据输出端 

11 RXIN1- 数据输入端 39 RXOUT9 数据输出端 

12 RXIN1+ 数据输入端 40 VCC 电源端 

13 LVDSVCC LVDS 电源端 41 RXOUT10 数据输出端 

14 LVDSGND LVDS 地端 42 RXOUT11 数据输出端 

15 RXIN2- 数据输入端 43 RXOUT12 数据输出端 

16 RXIN2+ 数据输入端 44 GND 数字地端 

17 RXCLKIN- 时钟输入端 45 RXOUT13 数据输出端 

18 RXCLKIN+ 时钟输入端 46 RXOUT14 数据输出端 

19 RXIN3- 数据输入端 47 RXOUT15 数据输出端 

20 RXIN3+ 数据输入端 48 VCC 数字电源端 

21 LVDSGND LVDS 地端 49 RXOUT16 数据输出端 

22 PLLGND PLL 地端 50 RXOUT17 数据输出端 

23 PLLVCC PLL 电源端 51 RXOUT18 数据输出端 

24 PLLGND PLL 地端 52 GND 数字地端 

25 DWN PWR  使能输入端 53 RXOUT19 数据输出端 

26 RXCLKOUT 时钟输出端 54 RXOUT20 数据输出端 

27 RXOUT0 数据输出端 55 RXOUT21 数据输出端 

28 GND 数字地端 56 VCC 数字电源端 

3）引脚功能详细描述如表 2 所示。 

表 2 芯片引脚功能详细描述 

引脚符号 引脚详细功能描述 

RXINn+/RXINn- 正/反相输入 LVDS 串行数据流。 

RXOUTn LVTTL/LVCMOS 输出数据，包含 24 bits RGB 信号和 3 bits 控制信号。 

RXCLKIN+/RXCLKIN- 正/反相输入 LVDS 时钟信号。 

RXCLKOUT LVTTL/LVCMOS 输出同步时钟信号。 

DWN PWR  电源关断（低功耗）控制信号，同时也是输出三态控制信号。 
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表 2 （续） 

引脚符号 引脚详细功能描述 

VCC 数字模块电源。 

GND 数字模块地。 

PLLVCC 锁相环模块电源。 

PLLGND 锁相环模块地。 

LVDSVCC LVDS 模块电源。 

LVDSGND LVDS 模块地。 

 

4 功能描述 

本器件主要包括 LVDS 接收器模块（LVDS Receiver）、锁相环模块（DLL）、关断模块

（Shutdown）、解串器模块（Deserializer）以及时钟缓冲模块。LVDS 接收器模块包括了 5
组 LVDS 接收器单元电路，它可以将接收到的 4 路 LVDS 数据信号和 1 路时钟信号一起转化

为 CMOS 信号输出。解串器模块 Deserializer 包括 4 组 7 bit 移位寄存器，这 4 组寄存器并行

载入 CMOS 信号后，在多相时钟（由锁相环产生的相对于输入时钟延迟一个时钟周期）的

触发下将数据移出，同时将时钟信号与数据信号同步后输出。关断模块（Shutdown）可使器

件进入低功耗状态。在实际设计中，关断电路分布于其它各模块电路中。 

使能信号设置： 
a） DWN PWR ＝VCC； 

5 参数指标 

5.1 极限工作条件 

a）电源电压（VCC）：-0.5V～4V 
b) 输入电压 (VI) ：-0.5V～3.8V 

c) 输出电压 (VO)：-0.5V～3.8V  

d) 引线耐焊接温度（Th）（10s）：260℃ 

e) 贮存温度（Tstg）：-55℃～125℃  

5.2 推荐工作条件 

a）电源电压（VCC）：3.3V 
b) 使能输入高电平电压 (VIH)：2V～VCC

c) 使能输入高电平电压 (VIL)：GND～0.8V  

d) 输入时钟周期（tCIP）：11.76ns～50ns 

e) 差分输入共模电压（VIC）：0V～2.4V 

f) 工作温度（TA）：-40℃～85℃ 

5.3 静态参数 

静态参数如表 3 所示。 
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表 3 静态特性参数 

极限值 
特  性 符号 

条  件 

-40℃≤TA≤85℃，VCC=3.3V 最小 最大 
单位

差分输入高电平阈值 VIT+ － 100 

差分输入低电平阈值 VIT- 
VCM=1.2V 

-100 － 
mV 

输入高电平电压 VIH 2.0 VCC V 

输出低电平电压 VIL 
— 

GND 0.8 V 

输入钳位电压 VCL ICL=-18mA － -1.5 V 

输出高电平电压 VOH VOH=-0.4mA 2.7 － V 

输出低电平电压 VOL VOL=2mA － 0.3 V 

使能输入高电平电流 IIH VIN=3.3V － 15 μA 

使能输入低电平电流 IIL VIN=0V -10 － μA 

关断电源电流 ICCZ DWN PWR =0V － 400 μA 

差分输入电流 IIN VIN=0V － ±10 μA 

短路输出电流 IOS VOUT＝0V － -120 mA 

f=20MHz － 140 
最坏情况模式电源电流 ICCW

RL=100Ω， 

CL≤10pF f=85MHz － 270 
mA 

 

5.4 动态参数 

动态参数如表 5 所示。 

表 4 动态特性参数 

极限值 
特  性 符号 

条  件 

-40℃≤TA≤85℃，VCC=3.3V 最小 最大 
单位 

TTL 输出上升时间（20%~80%） tr － 3.5 

TTL 输出下降时间（80%~20%） tf
RL=100Ω，CL≤10pF, f=85MHz

－ 3.5 
ns 

锁相环锁定时间 tEN RL=100Ω，CL≤10pF － 1 ms 

关断延迟时间 tDIS RL=100Ω，CL≤10pF － 1 μs 

6 机械尺寸 
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数  值 

尺寸符号 
最  小 公  称 最  大 

A ― ― 1.20 

A1 0.05 ― 0.15 

b 0.15 ― 0.30 

c 0.07 ― 0.22 

E 5.90  6.30 

e ― 0.50 ― 

D 13.70 ― 14.30 

HE 7.90 ― 8.30 

LP 0.45 ― 0.75 

图 2 外壳外形 

7 产品应用信息 

7.1 典型应用图 

器件的典型应用图如下图所示：4 路高速 LVDS 信号经过 GM8284DR 之后被转换为 28
路并行 TTL 信号，完成数据信号的解码功能。 

 

图 3 GM8284DR 典型应用图 

7.2 应用说明 

1）输入的 4 路串行数据流与时钟为同步关系，对应的数据与时钟的时序关系如下图 4

所示： 

 

图 4 GM8284DR 输入串行数据流与同步时钟关系图 
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2）输出的 28 bits 并行数据 RXOUTn 与时钟 RXCLKOUT 为同步关系，如下图 5所示： 

 
图 5 解码输出时钟与数据采样关系图 

3）输出的 28 bits 并行数据 RXOUTn 与 RGB444，RGB666，RGB888 图像接收之间的关系，

如下图 6 所示。同时，应参考前级图像发送芯片的数据对应关系。 

 
图 6 12bit、18bit、24bit RGB 对应图 

器件应用注意事项： 
1． 应用过程中，芯片的电源电压、输入电压范围、测试温度以及测试条件等都需要

严格遵守数据手册规定。. 
2． 用于测试和焊接的工作台面，测试仪器以及高低温箱等都必须具有防静电设施。 
3． 测试和使用过程中，测试人员也必须带防静电腕带，在防静电台面上进行操作，

禁止直接手持芯片。 
4． 测试和使用过程中出现异常现象时，应该注意保护芯片。  

                                                       

8 产品包装信息与丝印信息 
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8.1 

定制塑料管包装，每管 35 颗芯片，最小包装 2100 片； 

光打标技术，内容包括产品型号：GM8284DR；以及产品批号： 

 
 

     

 

产品包装信息 

    1）内包装采用

    2）外包装采用定制产品盒，并放置防震泡沫。 

8.2 产品丝印信息 

芯片打标采用激

 

GM8284DR 

 

 

XX XX 
产品型号 

生产时间（年） 生产时间（周） 


